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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/afox-so-dimm-ddr4-8g-2400mhz-micron-chip-afsd48eh1p-p-197620.html

Opis produktu

Opodznienie CAS: 17
Przeznaczenie: Laptop

Czas aktywnosci wiersza: 33 ns
Typ pamieci RAM: DDR4
Zgodnosc¢ z RoHS: Tak
Predkos¢ zegara pamieci: 2400
Pamieé¢ RAM: 8 GB

Kolor produktu: Czarny
Przepustowos¢ pamieci: 19,2 G
Standard JEDEC: Tak

Intel® G31 Express

Typ pamieci buforowej: Unregis
Korekcja ECC: Nie

Napiecie pamieci: 1.2 V
Obstuga kanatéw pamieci: Dwu
Czas cyklu wiersza: 46,5 ns

Szerokos¢ produktu: 69,6 mm
Wysokos¢ produktu: 30 mm
Waga produktu: 8 g

Waga wraz z opakowaniem: 26

Wysokos¢ opakowania: 88 mm

Ostrzezenia: Nie demontowac an

AFOX SO-DIMM DDR4 8G 2400MHZ
MICRON CHIP AFSD48EH1P

Cena 270,16 zt
Dostepnos¢ Dostepny duza ilos¢
Numer katalogowy PAMAFOSOO00005
Kod producenta AFSD48EH1P

Kod EAN 4897033788632
PKWiU 26.11.30.0

Uktad pamieci (moduty x rozmiar): 1 x 8 GB
Rodzaj pamieci: 260-pin SO-DIMM

Programowalne napiecia zasilania (VPP): 2,5V

MHz

B/s

Kompatybilne chipsety: Intel® H55 Express, Intel® H61 Express, Intel® H110, Intel® G41 Express, Intel® H81,

tered (unbuffered)

kanatowy

Odswiezany czas cyklu wiersza: 260 ns

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 85 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -55 - 100 °C

9

Szerokos¢ opakowania: 168 mm

Organizacja chipéw: x8 FBGA DRAM

i nie uszkadza¢ modutéw pamieci, moga zawiera¢ substancje niebezpieczne dla

zdrowia., Utylizacja produktéw elektronicznych powinna odbywac sie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczgacymi
recyklingu sprzetu elektronicznego., Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Specyfikacja:
Cechy:

¢ Uktad pamieci (moduty x rozmiar): 1 x 8 GB
¢ Rodzaj pamieci: 260-pin SO-DIMM

¢ Opdéznienie CAS: 17
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Waga

Przeznaczenie: Laptop

Programowalne napiecia zasilania (VPP): 2,5V
Czas aktywnosci wiersza: 33 ns

Typ pamieci RAM: DDR4

Zgodnos¢ z RoHS: Tak

Predkos¢ zegara pamieci: 2400 MHz

Pamiec¢ RAM: 8 GB

Kolor produktu: Czarny

Przepustowos¢ pamieci: 19,2 GB/s

Standard JEDEC: Tak

Kompatybilne chipsety: Intel® H55 Express, Intel® H61 Express, Intel® H110, Intel® G41 Express, Intel® H81,
Intel® G31 Express

Typ pamieci buforowej: Unregistered (unbuffered)
Korekcja ECC: Nie

Napiecie pamieci: 1.2 V

Obstuga kanatow pamieci: Dwukanatowy

Czas cyklu wiersza: 46,5 ns

Odswiezany czas cyklu wiersza: 260 ns

rozmiary:
Szerokos¢ produktu: 69,6 mm

Wysokos¢ produktu: 30 mm
Waga produktu: 8 g

Warunki pracy:

e Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 85 °C
e Zakres temperatur (przechowywanie): -55 - 100 °C

Dane opakowania:

e Waga wraz z opakowaniem: 26 g
* Szerokos¢ opakowania: 168 mm
* Wysokos¢ opakowania: 88 mm

Pozostate funkcje:

¢ Organizacja chipow: x8 FBGA DRAM

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Nie demontowac ani nie uszkadza¢ modutéw pamieci, moga zawiera¢ substancje niebezpieczne dla

zdrowia., Utylizacja produktéw elektronicznych powinna odbywac sie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczgcymi
recyklingu sprzetu elektronicznego., Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.
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